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본 발명은 온도 유지를 위한 액정표시장치에 대해 개시된다. 개시된 본 발명에 따른 온도 유지를 위한 액정표시

장치는, 두 기판 사이에 액정이 주입되어 있는 액정 패널과, 액정 패널 하부에 배치되고 광원으로 이용되는 백라

이트, 그리고 액정 패널 외곽에 위치하며 액정 패널을 구동시키기 위한 구동부로 이루어진 액정표시장치에 있어

서, 상기 액정 패널의 외곽의 소정부분에 형성되어 상기 액정 패널의 온도를 검출하는 온도 감지부와; 상기 액정

패널에는 액정을 주입하기 위해 형성된 씰 패턴의 외곽 모서리 부분에 각각 형성된 도전층과; 상기 액정 패널의

최외곽의 모서리 부분에 각각 형성된 히터용 도전층을 포함하는 점에 그 특징이 있다. 

본 발명에 따른 온도 유지를 위한 액정표시장치는, 액정표시장치의 구동시 액정의 동작 특성상 저온에서 응답 속

도가 느려지는 것을 방지하기 위해 액정 패널의 온도를 감지하고, 그에 따른 온도를 일정하게 유지할 수 있다. 

대 표 도 - 도3
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특허청구의 범위

청구항 1 

액정 패널과; 

상기 액정 패널의 외곽에 형성되어 상기 액정 패널의 온도를 검출하는 온도 감지부와; 

상기 액정 패널에는 액정을 주입하기 위해 형성된 씰 패턴의 외곽 모서리 부분에 각각 형성된 도전층과; 

상기 액정 패널의 최외곽의 모서리 부분에 각각 형성된 히터용 도전층을 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 유

지를 위한 액정표시장치.

청구항 2 

제 1항에 있어서,

 상기 온도 감지부는, 게이트 전압과 제 1 데이터 신호를 인가하는 입력부와; 

상기 입력부로부터 인가된 상기 게이트 전압과 제 1 데이터 신호를 입력받고, 온도에 따른 제 2 데이터 신호를

출력하는 온도 검출 TR과;

상기 온도 검출 TR로부터 출력된 제 2 데이터 신호를 입력받아 그 변화된 신호의 전류값을 검출하는 검출 회로

부와; 

상기 검출 회로부에서 변화된 전류값을 검출하여 그 변화된 전류값에 따른 온도를 검출하는 제어부를 포함하는

것을 특징으로 하는 온도 유지를 위한 액정표시장치.

청구항 3 

제 2항에 있어서,

상기 제어부에서는 액정응답 속도를 유지하기 위해 상기 검출된 온도에 따라 상기 히터용 도전층에 전류를 인가

하는 것을 특징으로 하는 온도 유지를 위한 액정표시장치.

청구항 4 

제 2항에 있어서,

상기 온도 검출 TR은 온도 변화에 따라 출력되는 전류값이 달라지는 것을 특징으로 하는 온도 유지를 위한 액정

표시장치.

청구항 5 

제 1항에 있어서,

상기 히터용 도전층이 형성되는 액정 패널의 최외곽의 모서리 부분에는 히터용 공통전극이 형성되는 것을 특징

으로 하는 온도 유지를 위한 액정표시장치.

청구항 6 

제 1항에 있어서,

상기 도전층 및 상기 히터용 도전층은 은으로 형성되는 것을 특징으로 하는 온도 유지를 위한 액정표시장치.

청구항 7 

게이트버스선과 데이타버스선의 교차점에 스위칭 소자로 기능하는 TFT(Thin Film Transistor: TFT)가 각각 형성

되고, 상기 TFT의 외곽부에 온도 감지부가 형성된 제 1 기판과; 

상기 제 1 기판과 대향되며 히터용 공통전극, BM(Black Matrix:BM), 칼라필터층 및 공통전극이 형성된 제 2 기

판과; 

상기 제 1 기판상의 액정 씰 패턴의 외곽에 형성된 공통전압 배선과; 
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상기 제 2 기판의 공통전극과 상기 제 1 기판상의 공통전압 배선사이에 형성된 도전층과; 

상기 제 1 기판상의 최외곽에 형성된 히터용 공통전압 배선과; 

상기 제 1 기판의 히터용 공통전압배선과 상기 제 2 기판의 최외곽 부위의 히터용 공통전극사이에 형성된 히터

용 도전층을 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 유지를 위한 액정표시장치.

청구항 8 

제 7항에 있어서,

상기 온도 감지부에는 온도 감지 TR이 형성되는 것을 특징으로 하는 온도 유지를 위한 액정표시장치.

청구항 9 

제 7항에 있어서,

상기 히터용 공통전극은 투명도전막으로 형성되는 것을 특징으로 하는 온도 유지를 위한 액정표시장치. 

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 온도 유지를 위한 액정표시장치에 관한 것으로, 특히 액정표시장치의 구동시 액정의 동작 특성상 저<12>

온에서 응답 속도가 느려지는 것을 방지하기 위해 액정 패널의 온도를 감지하고, 그에 따른 온도를 일정하게 유

지할 수 있는 온도 유지를 위한 액정표시장치에 관한 것이다.

최근 정보화 사회로 시대가 급진전함에 따라, 대량의 정보를 처리하고 이를 표시하는 디스플레이(display)분야<13>

가 발전하고 있다.

최근 들어 박형화, 경량화, 저 소비전력화 등의 시대상에 부응하기 위해 평판표시장치(flat panel display)의<14>

필요성이  대두되었다.  이에  따라  색  재현성이  우수하고  박형인  박막트랜지스터형  액정표시장치(Thin  film

transistor-liquid crystal display ; 이하 TFT-LCD라 한다)가 개발되었다.

통상적으로, 액정표시장치(Liquid Crystal Display; LCD)에서는 액정패널 상에 매트릭스 형태로 배열된 액정셀<15>

들의 광투과율을 그에 공급되는 비디오 데이터 신호로 조절함으로써 데이터 신호에 해당하는 화상을 패널 상에

표시하게 된다.

일반적으로 액정표시장치는 제 1 기판(박막트랜지스터 기판)과 제 2 기판(칼라필터 기판)이 소정의 간격을 두고<16>

서로 대향하여 설치되어 있다. 액정표시장치에 대하여 더 구체적으로 설명하면 제 1  기판(박막트랜지스터 기

판)은 한쪽의 투명기판의 내면에 매트릭스상으로 게이트버스선과 데이터버스선이 형성된다.

그리고,  상기  게이트버스선과 데이타버스선의 교차점에 스위칭 소자로 기능하는 TFT(Thin  Film  Transistor:<17>

TFT)가 각각 형성되고, 상기 TFT의 드레인 전극에 접촉되는 정방형의 화소전극은 게이트버스선과 데이타버스선

에 의해 이루어지는 영역에 각각 형성된다.

상기 복수개의 화소전극이 형성된 투명기판과 대향하는 다른 한쪽의 제 2 기판(칼라필터 기판)은 투명기판의 내<18>

면에 BM(Black Matrix:BM), 칼라필터층과 공통전극이 형성되어 있다.

상기와 같이 구성된 액정표시장치의 게이트버스선과 데이터버스선을 각 1개씩 선택하여 전압을 인가하면 상기<19>

전압이 인가된 TFT(Thin Film Transistor: TFT)만이 온(on)되고, 상기 온(on)된 TFT의 드레인 전극에 접속된

화소전극에 전하가 축적되어 공통 전극과의 사이의 액정분자의 배열을 변화시킨다.

이는, 상기 기판 사이의 전계에 따라서 액정의 비틀림 각이 변화하면서 빛을 투과하는 정도를 변화시키는 액정<20>

표시 장치의 구동 원리에 의한 것이다.

특히, 액정 표시 장치에 사용되는 중요한 물질인 액정은 그 사용 범위가 -40℃ 내지 90℃ 정도이나 이러한 급격<21>
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한 온도변화에 따라서 인가되는 전계가 달라짐에 따라서 액정의 동작 특성이 변화된다. 

도 1은 종래에 따른 액정표시장치를 개략적으로 도시한 평면도이다. 이에 도시된 바와 같이, 액정 표시 장치는<22>

두 기판 사이에 액정이 주입되어 있는 액정 패널(10)과, 액정 패널(10) 하부에 배치되고 광원으로 이용되는 백

라이트(미도시), 그리고 액정 패널(10) 외곽에 위치하며 액정 패널(10)을 구동시키기 위한 구동부(11)로 이루어

진다. 

상기 액정 패널(10)은 두 장의 유리 기판 사이에 매트릭스 형태로 배열된 화소(pixel)들과 이들 화소에 각각 공<23>

급되는 신호를 제어하는 스위칭 소자즉, 박막트랜지스터로 이루어진다.

또한, 상기 액정 패널(10)의 씰 패턴(13)의 외곽부에는 도전층(14)이 형성되어 있다.<24>

한편, 상기 구동부(11)는 여러 가지 제어 신호, 데이터 신호 등을 생성하는 부품들이 실장되는 인쇄회로기판<25>

(PCB : printedcircuit board)과, 액정 패널 및 인쇄회로기판에 연결되고 액정 패널의 배선에 신호를 인가하기

위한 구동회로(이하 드라이브 IC(12)(drive integrated circuit)라고 함)를 포함하는데, 드라이브 IC(12)를 액

정 패널에 실장(packaging)시키는 방법에 따라, 칩 온 글래스(COG :  chip  on  glass),  테이프 캐리어 패키지

(TCP : tape carrier package), 칩 온 필름(COF : chip on film) 등으로 나누어진다. 여기서는, 테이프 캐리어

패키지(TCP : tape carrier package)를 예시적으로 도시하였다. 

도 2는 상기 도 1의 'A' 영역을 확대한 단면도이다. 이에 도시된 바와 같이,  게이트버스선과 데이타버스선의<26>

교차점에 스위칭 소자로 기능하는 TFT(Thin Film Transistor: TFT)가 각각 형성된 제 1 기판(21)과; 상기 제 1

기판(21)과 대향되며 BM(Black Matrix:BM), 칼라필터층과 공통전극(24)이 형성된 제 2 기판(22)과; 상기 제 1

기판(21)과 상기 제 2 기판(22)사이의 외곽에 형성된 도전층(25)과; 상기 제 1 기판(21)상에 형성되며, 상기 도

전층(25)에 전기적으로 연결되는 공통전극 전압용 배선(23)을 포함하여 구성된다.

즉, 상기 제 1 기판(21)과 상기 제 2 기판(22)사이의 외곽 부위에 도전층(25)이 형성되고, 상기 도전층(25)은<27>

상기 제 1 기판(21)상에 형성된 공통전극 전압용 배선(23)과 상기 제 2 기판(22)상의 공통 전극과 연결되어 있

다.

따라서, 상기 공통 전극(24)과 상기 공통 전극 전압용 배선(23)이 전기적으로 도통됨으로써 온도가 상승하게 된<28>

다. 

그러나, 상기와 같은 액정 표시 장치에 형성된 도전층(25)에 의한 온도의 상승으로 인해 온도 변화에 민감한 액<29>

정의 동작 특성이 변화되어 화질 저하 등의 문제점이 발생된다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은, 액정표시장치의 구동시 액정의 동작 특성상 저온에서 응답 속도가 느려지는 것을 방지할 수 있는 액<30>

정표시장치를 제공함에 그 목적이 있다. 

    발명의 구성 및 작용

상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 온도 유지를 위한 액정표시장치는,<31>

두 기판 사이에 액정이 주입되어 있는 액정 패널과, 액정 패널 하부에 배치되고 광원으로 이용되는 백라이트,<32>

그리고 액정 패널 외곽에 위치하며 액정 패널을 구동시키기 위한 구동부로 이루어진 액정표시장치에 있어서,

상기 액정 패널의 외곽의 소정부분에 형성되어 상기 액정 패널의 온도를 검출하는 온도 감지부와; <33>

상기 액정 패널에는 액정을 주입하기 위해 형성된 씰 패턴의 외곽 모서리 부분에 각각 형성된 도전층과; <34>

상기 액정 패널의 최외곽의 모서리 부분에 각각 형성된 히터용 도전층을 포함하는 점에 그 특징이 있다. <35>

여기서, 특히 상기 온도 감지부는 게이트 전압과 제 1 데이터 신호를 인가하는 입력부와; <36>

상기 입력부로부터 인가된 상기 게이트 전압과 제 1 데이터 신호를 입력받고, 온도에 따른 제 2 데이터 신호를<37>

출력하는 온도 검출 TR과;

상기 온도 검출 TR로부터 출력된 제 2 데이터 신호를 입력받아 그 변화된 신호의 전류값을 검출하는 검출 회로<38>

부와; 

상기 검출 회로부에서 변화된 전류값을 검출하여 그 변화된 전류값에 따른 온도를 검출하는 제어부를 포함하는<39>
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점에 그 특징이 있다.

여기서, 특히 상기 제어부에서는 액정응답 속도를 유지하기 위해 상기 검출된 온도에 따라 상기 히터용 도전층<40>

에 전류를 인가하는 점에 그 특징이 있다.

여기서, 특히 상기 온도 검출 TR은 온도 변화에 따라 출력되는 전류값이 달라지는 점에 그 특징이 있다.<41>

여기서, 특히 상기 히터용 도전층이 형성되는 액정 패널의 최외곽의 모서리 부분에는 히터용 공통전극이 형성되<42>

는 점에 그 특징이 있다.

여기서, 특히 상기 도전층 및 상기 히터용 도전층은 은으로 형성되는 점에 그 특징이 있다.<43>

또한, 상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 온도 유지를 위한 액정표시장치는,<44>

게이트버스선과 데이타버스선의 교차점에 스위칭 소자로 기능하는 TFT(Thin Film Transistor: TFT)가 각각 형성<45>

되고, 상기 TFT의 외곽부에 온도 감지부가 형성된 제 1 기판과; 

상기 제 1 기판과 대향되며 히터용 공통전극, BM(Black Matrix:BM), 칼라필터층 및 공통전극이 형성된 제 2 기<46>

판과; 

상기 제 1 기판상의 액정 씰 패턴의 외곽에 형성된 공통전압 배선과; <47>

상기 제 2 기판의 공통전극과 상기 제 1 기판상의 공통전압 배선사이에 형성된 도전층과; <48>

상기 제 1 기판상의 최외곽에 형성된 히터용 공통전압 배선과; <49>

상기 제 1 기판의 히터용 공통전압배선과 상기 제 2 기판의 최외곽 부위의 히터용 공통전극사이에 형성된 히터<50>

용 도전층을 포함하는 점에 그 특징이 있다.

여기서, 특히 상기 온도 감지부에는 온도 감지 TR이 형성되는 점에 그 특징이 있다. <51>

여기서, 특히 상기 히터용 공통전극은 투명도전막으로 형성되는 점에 그 특징이 있다. <52>

이와 같은 본 발명에 의하면, 액정표시장치의 구동시 액정의 동작 특성상 저온에서 응답 속도가 느려지는 것을<53>

방지하기 위해 액정 패널의 온도를 감지하고, 그에 따른 온도를 일정하게 유지할 수 있다.

이하 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 실시 예를 상세히 설명한다.<54>

도 3은 본 발명에 따른 온도 감지를 위한 액정표시장치를 개략적으로 도시한 평면도이다. 이에 도시된 바와 같<55>

이, 액정 표시 장치는 두 기판 사이에 액정이 주입되어 있는 액정 패널(30)과, 액정 패널(30) 하부에 배치되고

광원으로 이용되는 백라이트(미도시), 그리고 액정 패널(30) 외곽에 위치하며 액정 패널(30)을 구동시키기 위한

구동부(31)로 이루어진다.

상기 액정 패널(30)은 두 장의 유리 기판 사이에 매트릭스 형태로 배열된 화소(pixel)들과 이들 화소에 각각 공<56>

급되는 신호를 제어하는 스위칭 소자즉, 박막트랜지스터로 이루어진다.

또한, 상기 액정 패널(30)의 씰 패턴(33)의 외곽부에는 도전층(34)이 형성되어 있고, 액정패널의 최외곽부에는<57>

히터용 도전층(35)이 형성되어 있다.

또한, 상기 액정패널(30)의 최외곽부의 소정 영역에는 온도 감지부(36)가 형성되어 있다.<58>

한편, 상기 구동부(31)는 여러 가지 제어 신호, 데이터 신호 등을 생성하는 부품들이 실장되는 인쇄회로기판<59>

(PCB : printedcircuit board)과, 액정 패널 및 인쇄회로기판에 연결되고 액정 패널의 배선에 신호를 인가하기

위한 드라이브 IC(32)를 테이프 캐리어 패키지(TCP)를 이용하여 액정 패널에 실장(packaging)시켰다.

한편, 도 4는 상기 도 3의 히터용 도전층이 형성된 일부분을 확대한 단면도이다. 이에 도시된 바와 같이, 게이<60>

트버스선과 데이타버스선의 교차점에 스위칭 소자로 기능하는 TFT(Thin Film Transistor: TFT)(미도시)가 각각

형성되고, 상기 TFT의 외곽부에 온도 감지부(미도시)가 형성된 제 1 기판(41)과; 상기 제 1 기판(41)과 대향되

며 히터용 공통전극(47), BM(Black Matrix:BM), 칼라필터층 및 공통전극(44)이 형성된 제 2 기판(42)과; 상기

제 1 기판(41)상의 액정 셀 패턴의 외곽에 형성된 공통전압 배선(43)과; 상기 제 2 기판(42)의 공통전극(44)과

상기 제 1 기판(41)상의 공통전압 배선(43)사이에 형성된 도전층(45)과; 상기 제 1 기판(41)상의 최외곽에 형성

된 히터용 공통전압 배선(46)과; 상기 제 1 기판의 히터용 공통전압 배선(46)과 상기 제 2 기판(42)의 최외곽

부위의 히터용 공통전극(47)사이에 형성된 히터용 도전층(48)을 포함하여 구성된다.
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상기 제 1 기판(41)과 상기 제 2 기판(42)사이의 씰 패턴 외곽 부위에 도전층(45)이 형성되고, 상기 도전층(4<61>

5)은 상기 제 1 기판(41)상에 형성된 공통전극 전압용 배선(43)과 상기 제 2 기판(42)상의 공통 전극(44)과 연

결되어 있다.

그리고, 상기 제 1 기판(41)의 상기 제 2 기판(42)사이의 최외곽 부분의 모서리 영역에 히터용 도전층(48)이 형<62>

성되고, 상기 히터용 도전층(48)은 상기 제 1 기판(41)상에 형성된 히터용 공통전압 배선(46)과 히터용 공통 전

극(47)과 연결되어 있다.

즉, 상기 히터용 공통 전극(47)과 상기 히터용 공통전압 배선(46)이 전기적으로 도통됨으로써 온도가 상승하게<63>

된다.

보다 상세히 설명하면, 상기와 같이 형성된 히터용 공통전극을 구비한 제 1 기판과 제 2 기판으로 이루어진 액<64>

정표시장치는, 상기 제 1 기판(41)상에는 액정 셀의 씰 패턴의 외곽에 형성된 공통전압 배선(43) 및 상기 제 1

기판(41)상의 최외곽에 형성된 히터용 공통전압 배선(46)이 형성된다.

그리고, 상기 제 2 기판(42)의 공통전극(44)과 상기 제 1 기판(41)상의 공통전압 배선(43)사이에 도전층(45)이<65>

형성되고, 상기 제 1 기판(41)의 히터용 공통전압 배선(46)과 상기 제 2 기판(42)의 최외곽 부위의 히터용 공통

전극(47)사이에 형성된 히터용 도전층(48)이 형성된다.

보다 자세하게는, 상기 도전층(45)은 상기 액정 셀의 씰 패턴의 외곽인 각각의 모서리 부분에 적어도 한 개 이<66>

상이 형성되며, 상기 히터용 도전층(48)은 상기 액정패널의 각 최외곽 각각의 모서리 부분에 적어도 한 개 이상

이 형성된다. 여기서, 상기 도전층(45) 및 상기 히터용 도전층(48)은 전기적으로 도통되기 쉬운 도전 물질인 은

도트(Ag dot) 또는 실버 페이스트 등을 사용하여 형성된다.

또한, 상기 씰 패턴은 상기 제 1 기판과 상기 제 2 기판의 합착 공정을 진행하기 위해 형성하게 되고, 상기 씰<67>

패턴 안에 액정이 주입하게 된다.

한편, 도 5는 본 발명에 따른 온도 감지부의 구성을 개략적으로 도시한 블럭도이다. 이에 도시된 바와 같이, 상<68>

기 온도 감지부(36)는 게이트 전압과 제 1 데이터 신호를 인가하는 입력부(51)와; 상기 입력부(51)로부터 인가

된 상기 게이트 전압과 제 1 데이터 신호를 입력받고, 온도에 따른 제 2 데이터 신호를 출력하는 온도 검출

TR(52)과; 상기 온도 검출 TR(Transistor)(52)로부터 출력된 제 2 데이터 신호를 입력받아 그 변화된 신호의 전

류값을 검출하는 검출 회로부(53)와; 상기 검출 회로부(53)에서 변화된 전류값을 검출하여 그 변화된 전류값에

따른 온도를 검출하는 제어부(54)를 포함하는 점에 그 특징이 있다. 

상기 입력부(51)에서는 상기 온도 검출 TR(Transistor)(52)에 게이트 전압 및 제 1 데이터 신호를 인가하게 된<69>

다. 

도 6은 본 발명에 따른 온도 감지 TR의 회로 구조를 개략적으로 도시한 도면이다. 이에 도시된 바와 같이, 상기<70>

온도 검출 TR(52)은 액정패널의 최외곽 부분에 형성된 온도 감지부의 회로내에 구성되어 드레인 방향의 전류를

상기 전류 검출 회로부에 입력함으로써 그 변화된 전류를 측정할 수 있다. 

보다 상세히 설명하면, 상기 입력부로부터 인가된 제 1 데이터 신호의 전류는 상기 온도 검출 TR(52)의 게이트<71>

전압에 의해 상기 제 2 데이터 신호로 흐른다. 이 때, 상기 게이트 전압이 일정하면, 상기 온도 감지 TR(52)의

온도에 따라 제 1 데이터 신호에서 제 2 데이터 신호의 전류값이 다르게 된다.

이때, 상기 제 1 데이터 신호와 게이트 전압을 쇼트시켜 하나의 신호를 입력함으로써 상기 온도 감지 TR의 구동<72>

이 가능하다. 

따라서, 상기 제 2 데이터 신호의 전류 변화를 검출함으로써 온도 변화 감지가 가능하게 된다.<73>

도 7은 본 발명에 따른 온도 감지 TR의 온도 변화에 따른 전류값을 도시한 도면이다. 이에 도시된 바와 같이,<74>

온도에 따른 온도 감지 TR(Transistor)(52)의 특성 곡선으로 소스/드레인사이의 W/L(Width/Length)㎛ 값을 조

절하므로 원하는 파형을 얻을 수 있다. 

이때, Is/d의 값이 온도가 올라갈수록 증가됨을 확인할 수 있으며, 온도에 따른 전류 변화량을 검출함으로 패널<75>

의 온도 변화를 유추할 수 있게 된다.

그리고, Vth와 Vs/d의 값은 일정해야 전류 변화량 측정 시 용이하게 할 수 있다. 여기서, Is/d는 TR에 흐르는<76>

전류이고, Vth는 문턱전압이고, Vs/d는 TR의 전압이다. 또한, Vth 및 Vs/d는 고정되거나 일정하다.
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따라서, 상기 제어부(54)에서는 상기 전류 검출 회로부(53)에서 검출된 전류값에 따른 온도가 측정되면, 액정응<77>

답 속도를 유지하기 위한 온도를 제공하기 위해 상기 히터용 도전층(55)에 전류를 인가하게 된다. 

본 발명은 도면에 도시된 실시 예를 참고로 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술분야의 통상의<78>

지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본

발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.

    발명의 효과

이상의 설명에서와 같이 본 발명에 따른 온도 유지를 위한 액정표시장치는, 액정표시장치의 구동시 액정의 동작<79>

특성상 저온에서 응답 속도가 느려지는 것을 방지하기 위해 액정 패널의 온도를 감지하고, 그에 따른 온도를 일

정하게 유지할 수 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 종래에 따른 액정표시장치를 개략적으로 도시한 평면도.<1>

도 2는 상기 도 1의 'A' 영역을 확대한 단면도.<2>

도 3은 본 발명에 따른 온도 감지를 위한 액정표시장치를 개략적으로 도시한 평면도.<3>

도 4는 상기 도 3의 히터용 도전층이 형성된 일부분을 확대한 단면도.<4>

도 5는 본 발명에 따른 온도 감지부의 구성을 개략적으로 도시한 블럭도.<5>

도 6은 본 발명에 따른 온도 감지 TR의 회로 구조를 개략적으로 도시한 도면.<6>

도 7은 본 발명에 따른 온도 감지 TR의 온도 변화에 따른 전류값을 도시한 도면.<7>

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><8>

36 --- 온도 감지부                         51 --- 입력부 <9>

52 --- 온도 검출 TR                        53 --- 전류 검출 회로부<10>

54 --- 제어부                              55 --- 히터용 도전층<11>
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摘要(译)

本发明涉及一种用于保持温度的液晶显示装置。根据本发明的用于保持
温度的液晶显示装置包括液晶面板，其中液晶注入两个基板之间，背光
设置在液晶面板下方并用作光源，一种用于检测液晶面板温度的温度检
测单元，该温度检测单元形成在液晶面板外周的预定部分上;形成在密封
图案的外边缘上的导电层，用于将液晶注入液晶面板;并且加热器导电层
形成在液晶面板的最外角上。 对于根据本发明的温度保持的液晶显示装
置中，为了防止响应速度行驶时的液晶显示装置的液晶检测液晶面板的
温度，并相应地保持恒定的温度在动作特性低的温度下缓慢那里。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8f0a4c2e-2e2f-4fff-bd4c-445bac7afb53
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034510883/publication/KR100879213B1?q=KR100879213B1

